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摘要(译)

本发明提供构图导电聚合物的方法、利用构图导电聚合物的方法制造的有机发光装置(OLED)、以及制造OLED的方法。构图导电聚
合物的方法包括：在基板上形成导电聚合物层；将遮蔽掩模对齐在所述导电聚合物层上；以及通过经所述遮蔽掩模辐照带电粒子
束，在所述导电聚合物层中形成导电聚合物图案区域和绝缘区域。
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